Memoria RAM Hynx /2 GB / DDR2 / 667 MHz / SO-DIMM

Principales caracteristicas:

Tipo de Memoria interna: DDR2
Capacidad: 2 GB

Componente para portatil

Factor de forma: SO DIMM 200-pin
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SKU: VRAM014

Descripcion

HYNIX HYMP125S64CP8-Y5 - Modulo de memoria RAM (2 GB, SODIMM, DDR2, PC5300(667)
UNBUF, 1,8 V, 2RX8, 200P, 256MX64, 128 mX8, CL5, 8 K).

Especificaciones

Fabricante Hynix
Numero de pieza del fabricante HYMP125S64CP8-Y5
Tipo de memoria SODIMM
Capacidad 2GB
Velocidad de transferencia de datos 667 MHz
Pines 200 pines
Tipo de bus PC-5300
Correccién de errores No ECC
Tiempo de ciclo 6 ns

Cas CL5
Reloj de memoria 166 MHz
Rango Rango 2

Voltaje 1,8V





